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PROBLEMA # 1 (15 p)

Considere Vp;1 =Vp2=0.7v
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PROBLEMA # 2 (15 p)

Calcule 11y12

Para el siguiente circuito, considere Vz1=8.2V Yy Vp1=0.7 V Izmax = 40mA
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a) Si R1=10k, encuentre el intervalo de valores de R2 para que el zener este encendido
(zona zener).

b) Si R2=10k, encuentre el intervalo de valores de R1 para que el zener este encendido
(zona zener).



PROBLEMA # 3 (15 p)

Sea Vi= 169.7 Sen (wt) y Vp=0.7 V:
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a) Grafique Vi, Voy Vp4 vs. tiempo indicando valores de voltaje.
b) Calcule el Voen DC
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PROBLEMA # 4 (15 p)
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Calcule el punto de operacion DC del transistor (lg, Ic, Ie Y Vcg)

PREGUNTAS (10p)

a) Explique como estd conformado internamente un Diodo (materiales
semiconductores), indique que es una region de agotamiento, y en base a esto
explique las regiones de operacion. (6p)

b) Explique cédmo estd conformado internamente un transistor BJT y cuales son sus
regiones de operacion. (4p)



